
SSD Lexar® NQ790 M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe 

Ref : LNQ790X002T-RNNNG 

 

 

 

Vitesse de lecture séquentielle jusqu'à 7 000 Mo/s, vitesse d'écriture séquentielle jusqu'à 
6 000 Mo/s 

 

Caractéristiques 

 

Capacités 512 Go, 1 To, 2 To, 4 To 

Facteur de forme M.2 2280 

Interface PCIe Gen4x4 

Vitesse 

512 Go — Vitesse de lecture séquentielle jusqu'à 6 400 Mo/s¹ , vitesse d'écriture séquentielle jusqu'à 2
jusqu'à 600 000 IOPS. 1 
To — Vitesse de lecture séquentielle jusqu'à 7 000 Mo/s¹ , vitesse d'écriture séquentielle jusqu'à 6
600 000 IOPS . 2 To — Vitesse de lecture séquentielle jusqu'à 7 000 Mo/s¹
aléatoire jusqu'à 600 000 IOPS . 4 To — Vitesse de lecture séquentielle jusqu'à 7
800 000 IOPS, écriture aléatoire jusqu'à 600 000 IOPS 
  

Température de 
fonctionnement 

0°C à 70°C (32°F à 158°F) 



Température de 
stockage 

-40°C à 85°C (-40°F à 185°F) 

Dimensions (L x l x H) 80 x 22 x 2,45 mm (3,15 po x 0,87 po x 0,10 po) 

Poids 6 g / 0,013 lb 

Garantie garantie limitée de cinq ans 

Résistant aux chocs 1500 G, durée 0,5 ms, demi-onde sinusoïdale 2  

résistant aux vibrations 10~2000 Hz, 1,5 mm, 20 G, 1 oct./min, 30 min/axe (X, Y, Z) 2 

TBW 512 Go : 300 To d'écriture, 1 To : 600 To d'écriture, 2 To : 1 200 To d'écriture, 4 To : 2

MTBF 1 500 000 heures 

 


